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1. Criotron acustoelectronic constituit dintr-o baza din Pb, strat redresor si strat de dirijare, caracterizat prin
aceea ca intre baza si stratul redresor este amplasat un strat de absorbtie a undelor acustice de suprafata, in centrul
stratului de dirijare este depus un traductor interdigital din Cr-Al, iar intre stratul redresor si cel de dirijare din doua parti
sunt depuse contacte transversale din Cr-Cu, iar pe celelalte doud parti ale straturilor redresor si de dirijare este
amplasatd o acoperire absorbantd, totodata stratul redresor este executat din ceramica supraconductoare, iar stratul de
dirijare din piezocristal.

2. Criotron, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca in calitate de piezocristal este utilizat GaAs.

3. Criotron, conform revendicarii 1, caracterizat prin aceea ca in calitate de ceramicd supraconductoare este
utilizat YB3.2CU307.



